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一、分析圖所示之電路。若電路之零點頻率為 1 K rad/sec，C= 1μF。（20 分） 
試求 R1。 
若電路之直流小信號增益大小為 20 dB，試求 R2。 
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二、分析圖所示之電路。若運算放大器之電壓增益為 10，輸入阻抗為無窮大，輸出阻

抗為 0。 
試求Vo/Ii之直流小信號增益。（10 分）  
試求Vo/Ii之 3dB 頻寬。（10 分） 
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三、若一系統 T(s)之轉移函數為
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試繪出其增益響應 |T(jω)| 之波德圖（Bode plot）。（10 分） 
試求其低頻 3 dB 頻率點。（10 分） 

四、分析圖之電路，若MOSFET之轉導增益(gm)為 10 mA/V，且操作在飽和區，忽略

其輸出阻抗(ro)，Vb為直流偏壓。 
試求放大器之輸入阻抗Ri。（10 分） 
試求Vo/Ii＝？（10 分） 
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五、已知電阻 R 值遠大於場效電晶體之導通電阻，試描述圖(a)與圖(b)邏輯電路之

布林函數。（20 分） 
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